






Tipo A
EXAMEN DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 15 Junio 2001

Problema 1 (2 Puntos)        Apellidos:______________________________________ Nombre:_________________________

(Incluya los cálculos realizados en la parte trasera de esta hoja ó en hojas adjuntas)

Dado el circuito de la figura, se pide:

A)  Calcular el punto Q del transistor FET de la figura [0.8p]
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VDD - IDSRD - VDS - IDSRS = 0; VDS =VDD - IDS(RD +RS)

VDS = 10V – 2 (1k2+1k) = 10V – 4.4V = 5.6V

¿VDS > VGS - VT ? → 5.6V > 4V - 2V → Saturado

VGS = ____4V______ IDS = ____2mA______ VDS = _____5.6V_____

B)  Dibujar la recta de carga estática y el punto Q de trabajo del apartado A. [0.4p]
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C)  Se rediseñan los valores de todas las resistencias del circuito anterior. Completar la siguiente tabla, sabiendo que en este

case el transistor se encuentra en saturación. [0.8p]

R1 5k

R2 5k

RD 12k

RS 4k

VG 5V

VGS 3V

IDS 0.5mA

VDS 2V

VDD = +10V

RD=1k2R1=2k2

R2=3k3

VG

RS=1k

VT=2V

K=0.5mA/V2
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0.5 = 0.5 (VGS - 2V)
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VG - VGS – IDS RS = 0; 5V - 3V - 0.5RS = 0; RS = 4k

VDD - IDSRD - VDS - IDSRS = 0;

10V – 0.5mA × RD – 2V – 0.5mA × 4kΩ = 0; RD = 6V / 0.5mA = 12k



Tipo A 
EXAMEN DE TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES    15 Junio 2001 

Problema 2 (2 Puntos) Apellidos:______________________________________ Nombre:_________________________ 

(Incluya los cálculos realizados en la parte trasera de esta hoja ó en hojas adjuntas) 

 

Dados los circuitos de la figura: 
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Puerta Lógica Circuito Combinacional 

Datos: 

 

VBE(on) = 0.7V 

VCE(sat) = 0.2V 

 

Nota: Los transistores NO trabajan en activa directa 

 

A)  

• ¿A qué familia pertenece y que tipo de salida tiene la puerta lógica? [0.1p] 

 

TTL Salida en colector abierto. 

 

• ¿Qué tipo de función lógica realiza la puerta lógica? [0.1p] 

 

NOR 

 

• ¿Qué función lógica f realiza el circuito combinacional  S=f(A,B,C,D) ? [0.2p] 

 

DCBA ++ *  

 

B) Sabiendo que V1=5V, V2=0.2V, y que Vcc=5V. Rellena la tabla de tensiones [0.3p] y calcula las corrientes que atraviesan 

la resistencias de 1k6 y 1k. [0.3p] 

 

Punto B1 B2 B3 B4 C3 E4 

Tensión 2.1 0.9 1.4 0.4 0.9 0.7 

 

Resistencia 1K6 1K 

Corriente mA
K

56,2
61

9.05 =−
mA

K
7,0

1

07.0 =−
 

 

C) Considerando las especificaciones de la puerta a nivel bajo, calcula el número de entradas como las de la puerta que se 

pueden conectar al punto S del circuito combinacional. [1p] 

 

Datos de la puerta: 

 

IIL(max) IOL(max) VOL(max) VIL(max) 

-1.6mA 20mA 0.2V 0.8V 

 

Resistencia de pull-up:    R=1k 



Tipo A 
 

Para calcular el número máximo de entradas que se pueden 

conectar a nivel bajo debemos considerar el peor caso, es 

decir, solo uno de los transistores de salida está saturado.  
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9,5Ó n 

 

Solución � n=9 
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